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Entwicklungen und Tendenzen

Systemsoftware —
weiterhin ein Engpaf

Erst ein Jahr nach Produktionsauf-
nahme des Personalcomputers PS/2
durch die IBM Corp. kénnen die An-
wender die Basisversion des Be-
triebssystems BS/2 installieren. Die
Standardversion soll*erst 1989 aus-
geliefert werden und die erweiterten
Versionen, die den Communication-
Manager und den Database-Mana-
ger enthalten, sollen zu einem noch
spateren Zeitpunkt bereitstehen. Das
Basisbetriebssystem soll erstmals
den Protection-Level-Mechanismus
nutzen, den die Intel-Prozessoren
bieten.

Fur das System PS/2-Modell 80 hat
IBM das Unix-Betriebssystem AIX in
einer ersten Version freigegeben. Die
Komponenten, die Befehle und Hilfs-
programme fiir die Anwendungsent-
wicklung bereitstellen und  Pro-
gramme unter DOS 3.3-Steuerung
laufféhig machen, sollen jedoch erst
Ende 1988 zur Verfiigung stehen. Mit
dem Betriebssystem AlX ist IBM so-
mit den Forderungen vieler Anwen-
der nach Unix-Software gefolgt. Eine
totale Hinwendung zu Unix ist jedoch
nicht zu verzeichnen.

Die seit Jahren bestehende Diskre-
panz zwischen der Bereitstellung der
Hardware und der Systemsoftware
wird an diesen Beispielen erneut of-
fenkundig.

Diese Situation 148t den unabhéngi-
gen Softwarehausern weiterhin ein
breites Betatigungsfeld offen. Die
Hardwarehersteller unternehmen
ebenfalls groBe Anstrengungen, um
auf dem Gebiet der Software und des
Services Boden gutzumachen. Der
Umsatzanteil fiir Software und Ser-
vice soll von gegenwértig etwa 35 %
auf 50 %, bei IBM von 27 % auf 46 %
erhéht werden.

Quelle: Computer-Ztg. - Leinfelder-Echter-
dingen 19 (1987) 25. - S. 1

Neuartige Solarzelle

An der amerikanischen Universitat
von Delaware wurde ein neuer Typ ei-
ner Solarzelle entwickelt, bei dem an-
stelle des bisher (blichen Siliziums
ein neuartiges Keramik-Substrat be-
nutzt wird. Damit soll diese Zelle um
90 % billiger sein als herkémmliche
Zellen.

Auf dem Keramik-Substrat wird eine
Schicht aus Siliziumkarbid erzeugt,
deren hohes Reflexionsvermégen in
den Zellen ausgenutzt wird. Darauf
folgt eine Diinnschicht aus polykri-
stallinem Silizium, die mit Epitaxiemit-
teln erzeugt wird. Hier findet die
Wandlung von optischer in elektri-
sche Energie statt.

Die ersten Versuchsmuster sollen ei-
nen Wirkungsgrad von rund 10 % ha-
ben. Mit weiteren Verbesserungen
soll der Wert auf 17 % gesteigert wer-
den kénnen.

Quelle: Elektronik. — Miinchen 36 (1987) 15.
-S.7

Schalten
in Femtosekunden

Der japanischen Firma Sumitomo
Special Metals Corp. soll die Herstel-
lung eines Schaltelements, das aus
einer Blei-Lanthan-Zirkon-Titan-
Kombination besteht und mit 100
Femtosekunden (1 Femtosekunde =
1 Billiardstel Sekunde) die kiirzeste
optische Shuttergeschwindigkeit hat,
die jemals erreicht worden ist, gelun-
gen sein. Der Werkstoff wurde warm
isostatisch gepreBt und anschlieBend
in einem speziell dafiir entwickelten
ProzeB gesintert. Die Sinterdauer be-
trug weniger als zehn Stunden. Der
Transmissionsgrad war annéhernd
100 bei einer Wellenlange von rund
400 Nanometern.
Der Schaltkreis ist sehr klein und hat
eine minimale Einflgungsdampfung.
Er soll sich fiir Kameraverschliisse,
Shutter-Arrays von optischen Druk-
kern, dreidimensionale Bildgebersy-
steme und Anzeigegerite eignen.

Wi.
aus Blick durch die Wirtschaft 14. 6. 87

GaAs-ICs
billiger herstellen

Ein neues Verfahren zur Produktion
von GaAs-ICs, mit dem die Stiickko-
sten gesenkt werden kénnten, wurde
von der kalifornischen Firma Vitesse
Semiconductor Corp. entwickelt. Da-
bei verzichtete Vitesse auf die sonst
bei GaAs-ICs meist eingesetzte
Goldmetallisation und auf die Luftiso-
lierung im Chip, bei der komplizierte
Briicken in den ICs aufgebaut werden
mussen.

Die Firma setztin ihrem Verfahren Alu-
minium und Aluminiumoxyd ein. Es
sind acht Maskenschritte erforderlich.
Die Ausbeute soll auf 28 bis 32 % ge-
steigert werden kdnnen, bezogen auf
6000 bis 8000 aktive Elemente pro
Chip. In einem néchsten Schritt soll
die Zahl auf 10 000 oder 20 000 aktive
Elemente pro Chip erhoht werden.
Quelle: Elektronik. — Miinchen 36 (1987) 22.
-S.7

Superschneller
Speicherchip

Das kalifornische Unternehmen Al-
liance Semiconductor hat nach eige-
nen Angaben einen sehr schnellen
Speicherchip mit einer Kapazitat von
1 MBit entworfen. Dieser dynamische
Schreib-/Lesespeicher soll in Japan
von dem Unternehmen NMB Semi-
conductor im zweiten Quartal 1988
gefertigt werden. Damit sollen die
Speicher anderen leistungsfahigeren
Bauelementen angepaBt werden.

Die neuen 32-Bit-Mikroprozessoren
sind fiir Taktfrequenzen von 16 bis
20 MHz ausgelegt. Sie konnten ihre
volle Leistung mit den bisher verfiig-
baren dynamischen Speichern nicht
ausschdpfen. Ein Durchbruch soll mit
dem neuen Speicherchip mit 15 MHz
erreicht werden. Die Entwicklung ei-
ner Familie von 1 MBit dynamischen
Schreib-/Lesespeichern in 1,2-um-
CMOS-Technologie soll zwischen
beiden Firmen vereinbart worden
sein.

Blick durch die
24.12.87
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Neues

PC-Betriebssystem

MS 0S/2

COMPAQ Computer Corporation gab
im Februar die Einfilhrung der Stan-
dard-Version 1.0 des in enger Zu-
sammenarbeit mit Microsoft entwik-
kelten Betriebssystems Operating
System/2 — kurz MS OS/2 — fiir die
COMPAQ Personal Computer mit
den Intel-Prozessoren 80286 und
80386 bekannt.

MS OS/2 ist ein neues Single-User-
(Einplatz) Multitasking-Betriebssy-
stem fiir 80286- und 80386-Personal
Computer. Es stellt dem Anwender
einen gréBeren SpeicheradreBraum
zur Verfigung als die bisher verfiig-
baren  Betriebssyssteme  (statt
640 KByte jetzt 16 MByte). Die von
COMPAQ verbffentlichte Standard-
Version 1.0 von MS OS/2 ist vollkom-
patibel zu Anwendungen fiir die Stan-
dard-Ausgabe 1.0 des- Betriebssy-

Werkfoto

stems OS/2 der IBM. Anwendungs-
programme laufen auf COMPAQ-
Personal-Computern mit 80286- und
80386-Prozessor unter MS OS/2 mit
hbherer Geschwindigkeit als auf ver-
gleichbaren Systemen.

Neue Anwendungsprogramme wer-
den das gleichzeitige Ablaufen meh-
rer Programme und Tasks (Aufga-
ben) unter MS OS/2 Version 1.0 még-
lich machen. MS OS/2 wird dadurch
bei einem wachsenden Kreis von PC-
Anwendern zu einem wichtigen Fak-
tor der Leistungssteigerung werden.
Dariiber hinaus erméglicht MS 0S/2
das rasche Wechseln von Anwen-
dung zu Anwendung, das Austau-
schen von Daten zwischen verschie-
denen Programmen und das Arbeiten
mit wesentlich umfangreicheren Pro-
grammen als bisher.

Varistoren
in Kapselstiften

Die Firma Solid State Division der Ge-
neral Electric/RCA hat sogenannte
+Pin-Varistoren* entwickelt, die um
AnschluBstifte der IC-Kapseln ange-
ordnet sind. Das soll zu Grundfla-
chen-Einsparungen von max. 15%
fuhren kénnen. Der eigentliche Ent-
wicklungsfortschritt liegt darin, daB
die Varistoren in ihren Abmessungen
so verkleinert worden sind, daB sie ei-
nerseits Transienten gleich wie die
herkémmlichen Typen unterdriicken
kénnen und andererseits Platz an
den Kapselstiften finden.

GE/RCA sieht vorerst Anwendungs-
méglichkeiten nur dort, wo die Minia-
turisierung von Platinen hohe Prioritét
hat (MIL-Sektor). Zudem werden die
neuen ,,Pin-Varistoren“ ungefahr um
den Faktor 10 teurer sein als die bis-
her Giblichen Typen

Quelle: Elektronik. — Miinchen 36 (1987) 22.
-87

Si-Transistor:

50 ps Verzégerung

Neuartige bipolare Silizium-Transi-
storen, die versuchsweise in einem
Ringoszillator eine Gate-Verzoge-
rung von weniger als 50 ps (bei einer
Flip-flop-Frequenz von 6,4 GHz) er-
reichen konnen, entwickelte die
Firma Plessey/GroBbritannien. Die
Produktion der ersten ICs mit den
neuen Transistor-Elementen soll
1988 aufgenommen werden.

Bei der Produktion der Transistoren
benutzt Plessey einen eigenen ,HE“-
ProzeB, bei derh die sogenannte
~Trench-Isolation gemeinsam mit
zwei Uberlappenden Lagen aus Poly-
silizium eingesetzt wird. Die Kapazi-
tat Emitter/Basis kann damit kleiner
als Gblich gehalten werden, und die
nutzbare Betriebsfrequenz 148t sich
anheben. Die Cutoff-Frequenz bei
der Serienproduktion soll bei 14 GHz
liegen.

Quelle: Elektronik. — Miinchen 36 (1987) 23.
-S.9




